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Ptehled témat vyuky:

1. Optické konstanty polovodict.. Opticka absorpce v blizkosti absorp¢ni hrany, dovolené a zakazané, pfimé a
nepiimé optické prechody. Vybérova pravidla.

2. Excitony, jejich projevy v optické absorpci.Wanniertiv exciton, symetrie, vybérova pravidla.

3. Nelinearni optické vlastnosti objemovych (3D) polovodici, jejich systematizace, ptiklady. Efekty silného
buzeni: Excitonové komplexy, stinéni Coulombovské interakce, elektron-dérové plasma, renormalizace gapu.

4. Dvoufotonova absorpce. Vybérova pravidla, dvoufotonova spektroskopie a jeji aplikace. Experimentalni
technika.

5. Nizkodimezionalni polovodi¢ové struktury, kvantové-rozmérovy jev, hustota stavii v 2D, 1D a 0D strukturach.
Linearni a nelinearni optické vlastnosti.

6. Luminiscence. Zakladni pojmy, kvantova ucinnost, kineticky pfistup. Franckiv-Condoniv princip, tepelné
zhaseni luminiscemce.

7. Kanaly zativé rekombinace v polovodicich. Projevy riznych typid excitond v luminiscen¢nim spektru 3D
krystaltl i nanokrystald. Piiklad: Luminiscence 3D kfemiku, jeji aplikace, luminiscence kiemikovych
nanokrystald.

8. Stimulovana emise v polovodicich. Zakladni pojmy, experimentalni technika méfeni optického zisku, cesty ke
kfemikovému laseru.

9. Priklady optickych vlastnosti 2D, 1D a 0D polovodi¢ovych nanostruktur A™-BY a A"-B"Y

10. Luminescence kvantovych jam, kvantové jamy I a II typu.

11. Luminiscence kvantovych tecek.

12. Aplikace optickych vlastnosti nanostruktur pro realné optoelektronické soucastky.
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